STRESZCZENIE
AUTOR /nazwisko, imi¢ /: Duzyrska Anna
TYTUL : Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw nanorurek weglowych
STRONY: 155

PROMOTOR /imig, nazwisko, tytut nauk./: Mariusz Zdrojek prof. nzw. dr hab. inz.,
PROMOTOR POMOCNICZY /imie, nazwisko, tytut nauk./: Jarostaw Judek, drinz.

STRESZCZENIE PRACY /14-16 wierszy/ Rodzaj pracy: doktorska

Przedmiotem pracy byto wytworzenie cienkich warstw z jednos$ciennych nanorurek weglowych
oraz zbadanie ich wtasnoéci. Do produkcji warstw wykorzystano dwie metody: zakraplanie z roztworu i
filtracje prézniowa. Metoda filtracji prézniowej umozliwita produkcje gestych warstw nanorurek weglowych
o doktadnej kontroli rozmiaru, tj. powierzchni i grubosci. Statystyczne pomiary ramanowskie warstw
wykazaty Scistg zaleznos¢ pozyciji i szeroko$ci potdwkowej piku G w funkcji grubo$ci warstwy oraz
zastosowanego typu przewodnictwa nanorurek. Zas analiza wtasnosci termicznych warstw wykonana
metodq przesunie¢ moddw ramanowskich ujawnita réznice w sposobie rozpraszania ciepfa dla réznych
typow warstw, ze wskazaniem efektywniejszego odprowadzania ciepta przez warstwy metaliczne dla
temperatur ponizej 200 K. Pomiary elektryczne warstw z nanorurek potprzewodnikowych w geometrii
tranzystora FET potwierdzity spadek modulacji natezenia pradu w kanale w funkcji napiecia bramki wraz
ze wzrostem grubosci warstwy. Ponadto zaobserwowano dla grubszej warstwy stabsze zmiany
rezystancji w funkcji odlegtosci pomigdzy elektrodami. Z kolei za pomocg metody zakraplania z roztworu
uzyskano luzne sieci nanorurek weglowych. Na podstawie pomiaréw foto-pradu warstw z nanorurek
potprzewodnikowych zaobserwowano maksymalne zwigkszenie generacji nosnikéw ftadunku pod

wptywem oswietlenia (dtugo$¢ fali 633 nm) na poziomie 9 %.



